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Аннотация  

  Целью работы являлось измерение энергетического распределения 

эмитированных фотоэлектронов из полупроводникового вещества и спектров 

квантовой эффективности. Для этого была собрана установка, состоящая из 

монохроматора, синхронного усилителя (Lock-in amplifiers модели prinston 

5210), сумматора, ЦАП/АЦП и вакуумного фотодиода, состоящего из 

исследуемого GaAs фотокатода с поверхностным слоем (Cs,O) и анода из 

GaAs/AlGaAs с поверхностным слоем (Cs,O). В данной работе была 

рассмотрена трехступенчатая модель процесса фотоэмиссии, проведены 

измерения энергетического распределения эмитированных фотоэлектронов и 

спектров квантовой эффективности при различных длинах волн. Определена 

красная граница для фотокатода p+-GaAs(Cs,O) и работа выхода.  
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